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115學年度申請入學「審查資料準備指引」 

審查資料 項目內容代碼對照 考生準備指引 

修課紀錄 A.修課紀錄 

1. 110 學年度(含)以後畢業之考生，修課紀

錄由學習歷程中央資料庫提供。 

2. 109學年度(含)以前畢業之考生，修課紀

錄由考生自行上傳。 

3. 本系參考各課程修課紀錄進行綜合評

量。 

4. 可於學習歷程自述說明修課興趣、探索

及動機等。 

 

課程學習成果 

考生可就下列內容或其他課程學習

成果選擇提供，至多 3 件，本系據以

綜合評量。 

C.實作作品 

D.自然科學領域探究與實作成果，或

特殊類型班級之相關課程學習成果 

E.社會領域探究活動成果，或特殊類

型班級之相關課程學習成果 

【C.實作作品】 

可提供與電子、電路設計、邏輯運算、感測

器應用或程式開發相關之實作作品，如基礎

電路模擬、簡易感測器系統、Arduino 小專

題或其他科技應用成果，著重呈現學習歷程

與問題解決能力。 

 

【D.自然科學領域探究與實作成果，或特殊

類型班級之相關課程學習成果】 

可提供與自然科學課程相關之探究活動、實

驗紀錄或小型研究成果，如物理、化學、生

物或地科的實驗報告、探究任務或專題作

品，重點在呈現觀察過程、探究方法與學習

心得。 

 

【E.社會領域探究活動成果，或特殊類型班

級之相關課程學習成果】 

可提供與社會領域相關之探究活動、課堂作

業或小型研究成果，如歷史、地理、公民或

社會議題的報告、專題或觀察紀錄，重點在

呈現探究歷程、資料整理能力。 

 

※學習成果重質不重量，著重歷程之學習與

思考及成果之完整性、合理性、創新性、

自主思考及學習能力。 

 

 



多元表現 

考生可就下列內容選擇提供，至多

10 件，並以校內活動為主，且另撰寫

「多元表現綜整心得」，本系據以綜

合評量。 

F.高中自主學習計畫與成果 

G.社團活動經驗 

I.服務學習經驗 

M.特殊優良表現證明 

N.多元表現綜整心得 

【F.高中自主學習計畫與成果】 

包含自主學習（彈性學習時間）或補強性教

學或選手培訓或學校特色活動之紀錄與成

果。 

 

【G.社團活動經驗】 

可提供參與社團之相關紀錄、活動成果、協

作紀錄或練習心得，重點在呈現學生於社團

中之學習投入、能力展現與由活動過程產生

之反思。 

 

【I.服務學習經驗】 

可提供參與校內外服務學習之相關紀錄，如

協助活動、公益服務、志工參與或社區服務

等，重點在呈現服務過程中的投入態度、合

作表現，以及對個人學習與成長之反思。 

 

【M.特殊優良表現證明】 

可提供能展現個人專長或學習成果之相關

證明，如參與科技、數理、電子或資訊相關

活動、課外作品、競賽表現、證照檢定或自

主學習成果，重點在呈現個人專業興趣、能

力展現與學習反思。 

 

【N.多元表現綜整心得】 

請綜整說明高中(職)期間參與多元學習經驗

之主要目標與反思，以及所培育之能力或特

質可突顯你適合就讀本系之優勢。 

 

※所列項目無需全部具備，擇優呈現即可。

評量重點在於具體學習過程與反思，而非

參與之活動數或獎證數。 

 

學習歷程自述 

O.高中學習歷程反思 

P.就讀動機 

Q.未來學習計畫與生涯規劃 

【O.高中學習歷程反思】 

1. 請具體說明高中求學過程之學習心得與

反思，遭遇過最大的困難或挑戰是什

麼？如何解決或面對？  

2. 請具體說明個人成長暨求學經歷與晶片

設計或半導體、資訊、電子相關領域之連

結心得與反思。 

 

 



【P.就讀動機】 

請簡要說明申請動機，以及你的哪些個人特

質、能力、興趣或經歷適合就讀本系？ 

 

【Q.未來學習計畫與生涯規劃】 

請嘗試說明就讀本系後的學習規劃與初步

的職涯發展規劃。 

 

其他 R.其他有利審查資料 

1. 可自行提供任何有關能讓大學老師更瞭

解你或任何能證明自身能力之有利資

料，如：參與程式相關活動紀錄心得或反

思等學習經驗。 

2. 可檢附對於社會/原鄉之觀察、參與經驗

紀錄或心得，或對自身族群文化、語言之

表現成果或議題反思等資料。 

3. 可檢附處於經濟文化不利環境下之學習

成果與反思。 

 

※非必要條件，擇優呈現即可。 

 

 


